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A félvezetk tulajdonsagainak, az alaptetélvezet eszkozok felépitésének,tkbdésenek
megismerése, a félvedeteszkdzokbl felépitett egyszér aramkorok méretezéseének
elsajatitasa, tkodésének megértéseiiveleti ebsitok alkalmazastechnikajanak elsajatitasa.

Tematika:
Az oktatd kb. 25%-ban eltérhet a részletes temisdtika

Eléadas témakorok: Hét Ora
1 Félvezeik.
Tiszta és szennyezett félvedet n és p tipusu kristalyszerkezet. Tobbség
kisebbségi toltéshordozok. Aramvezetés félvgkdmen, drift- és diffGzios aram. 1. 2

p-n atmenet, kidritett réteg diffaziés potencidlpi atmenet viselkedése kiils
fesziltség hatdsara.

2 A félvezet didda és alkalmazésa.
A félvezet) didda. A ,p-n” atmenetek dmérsékletfiiggése és kapacitasa 2. 2
munkapont, a statikus és dinamikus ellendllas fogadlektronikus aramkorokbe

3 A bipolaris tranzisztor.
A bipolaris tranzisztor szerkezete, tulajdonsakmiakterisztikai és ttkodése. 3. 2
Munkapont beallitds,dmérsékletfliggés.

4 Az ebsités alapfogalmai.

Az analdg jelek dsitésének alapfogalmai. d&itok aszimmetrikus &
szimmetrikus feszilltségei. Helyettéskeépeik és frekvenciafliggésik. DC és
erositok fesziiltség disitésének egysaeBode-diagramja

5 Edsités bipolaris tranzisztorral.

A jelerésités fizikai folyamata. A FE-es és FB-U és FClaplapcsolasok. Fizikal
paraméteres kisfrekvencias helyetiekipek. Az efsito jellemzsi kbzepes
frekvencian.

6 Tranzisztoros ésitok frekvenciafuiggése.

Bipoléaris tranzisztoros 8sit6 alapkapcsolasok frekvenciafiggésének analiz
kis- és nagyfrekvencids helyettésiképek alapjan. A csatol6 és hidég
komplexumok hatasa azésitok frekvenciamenetére.

7 A MOS-FET.
A MOS-FET szerkezete, felépitése ékadése. Novekményes és kilritéses 7. 2
MOS-FET. Karakterisztikak. CMOS aramkorok.

8 A J-FET.
A J-FET szerkezete, felépitése égkidése. DC karakterisztikdk. Munkap 8. 2
beallitds, bmérsékletfuggeés. FS-u, Fbés FGé alapkapcsolasok.

9 Visszacsatolas.
Erésitok visszacsatolasa. A visszacsatolasok ald@fegtai (modjai), és ezek 9. 2
hatasai az ésitok paramétereire.




10 Visszacsatolt ésitok frekvenciafliggése.

A visszacsatolasok hatasa agsék frekvenciafiiggésére. A visszacsatofisitk 10. 2

stabilitasa, frekvencia kompenzalés.

11 A differencia-efsits.

A differencia ebsit6 felépitése, jellegzetességei és paraméterei szikomeés

koz0s vezérlés esetén. Aiveleti eBsits. L. 2

A miveleti eBsitok felépitése, szerkezetuk, jelletnzlajdonsagaik.

12. Alkalmazasok I.

Miveleti ebsitok alkalmazdsa. Matematikaitiveletek megvalésitasa (0sszégs

kalonbségkeps, differencialo és integrald alapkapcsolasok). dtalakito, AC 12. 2

erésitok megvalositasa. Egysteiram- és fesziltségforrasok. Aiveleti efsitok

nemlinearis alkalmazésai, precizios egyeniranyfistdpitése.

13. Komparatorok.

Komparatorok felépitése. Null-komparétor, referéwaal eltolt szint, valamint 13. 2

hiszterézises komparatorok (Schmitt-triggerek).l&uforma generatorok

14. Ismétlés, konzultacio 14. 2

Tantermi gyakorlatok témakorei: Hét Ora

Di6da adatlapja, dibdas aramkorok szamitasa. 1-2. 2

Bipoléris tranzisztor munkapontbeallitasa, aramgine 3-4. 2

Bipoléris tranzisztoros ésitokapcsolasok szamitasa. 5-6. 2

JFET-es disitbkapcsolasok, MOSFET kapcsol6izemben 7-8. 2

Miveleti ebsités kapcsolasok. 9-10. 2

Ismétlés, kiegészités. 11-12. 2

Szunet 13-14. 2

Laboratériumi gyakorlatok témakaorei:

I. Miszerismertet 1-2. 2
II. Passziv haldézatok mérése 3-4. 2
[ll. Dioda karakterisztika, egyeniranyitdé kapcsolasokase 5-6. 2
IV. Bipolaris tranzisztoros aramgeneratoisé aramkorok mérése 7-8. 2
V. JFET/MOSFET karakterisztikak és aramkorok mérése 9-10. 2
VI. Miveleti ebsitos kapcsolasok mérése 11-12. 2
VII. Potmérési alkalom 13-14. 2




Félévkozi kdvetelmények

A tantargy teljesitéséhez mind a tantermi gyakokiamind a laboratoriumi foglalkozasok feltételtatjesiteni
kell. Az alairas, és igy a vizsgara bocsatas tdtét zarthelyi dolgozat legaldbb elégséges szirdknteljesitése
tovdbba az Osszes laboratoriumi mérés teljesitésazéazokrol leadott jeg§kdnyvek legaldbb elégséges
osztalyzata.

Eléadas

A tantervben dlirt eldsadasok latogatasa nyomatékosan ajanlott.

Tantermi gyakorlat

A tantermi gyakorlatokon val6 részvétel kotélea megengedett hianyzasok maximalis szama a T\éBz&birt.
A félév kbzepén az addigi elméleti és gyakorlatiagbdl zarthelyi dolgozat lesz aBatias idpontjaban.

A zarthelyi dolgozaton minimum elégséges eredméwmjt elérni. A kimaradt vagy elégtelen dolgozatot a

szorgalmi idszak végén potzarthelyin lehet pétolni, ennek s#tensége esetén a TVSZ szerint a vizsgaidk
elss tiz munkanapjan belul kiirt fizés alp6t alkalmon, az egész féléves anyagbdl.

Laboratorium

A laborat6riumi mérések megkezdésének feltételei:
* Az elgz6 mérési alkalomhoz tartozé mérési jegifanyv leadasa.
» Az adott méréshez tartoz6 Gtmutaté megléte és etmer
* Az adott mérésre val6 felkészilés, amit beugréhedyivel ellerbrzink, az Gtmutatéban megtalalhatéd
kérdésekbl otot valasztva. Minden kérdés egy pontot ér, mimn harom pontot kell elérni a beugré
teljesitéséhez.
e Az Utmutatéban az adott méréshez tartodaetbs szamolasi feladatok elvégzése.

A laboratériumi mérések teljesitésének és elfogautils szilkséges feltétele a mérési Utmutatoban pbaere
mindegyik mérési pont elvégzése. Igény esetén mirdglalkozas soran egy 6ra hosszabbitast biztdsita
teljesités tovabbi feltétele mindegyik elvégzett résél (egyenként) mérési jegykdnyv készitése. A
jegyzmkonyvnek meg kell felelnie a mérési Utmutaté elejdretve az http://mti.kvk.uni-obuda.hu/node/11
honlapon szerefil jegyzkényv készitési Gtmutatéban szerepfeltételeknek. Mindegyik jegykonyv
értékelésének el kell érnie az elégséges szintgtgykonyveket a kbvetkézmérési alkalommal le kell adni; az

utolsé jegydkonyvet a szorgalmi itbzak utolsé hetén hétfl2:00-ig lehet leadni. Az elmaradt vagy be nem
fejezett mérések pétlasara a laboratériumi oktdidlon idspontokat biztositatnak a félév végén. Az esetleges

potmérések jegykonyveinek beadasi hataridejét az adott mérésektard hatarozza meg.

Vizsga modja
Vizsga a teljes félévi anyagbdl irdsban torténithallgatok az éladasokon és a gyakorlatokon megismert
tananyagbol vizsgaznak. A vizsga elméleti kérdésékeervezési, szamitasi példakat is tartalmaz.
A vizsga idstartama: 100 perc, tartalmi részei a kdvetkez
» elméleti témakorok ismertetése,
e aramkori szamitasi-tervezési feladatok megoldasa.

Vizsga értékelése

Mind a két rész8l (elméleti, szamitasi) el kell érni minimum 50%-8tvégs érdemjegyet a vizsgan elért
pontszam 60%-0s, a gyakorlati zarthelyik és lalgygékonyvek osztalyzatanak 6sszesitett eredményéneko¥}%
sulyozasaval allitjuk él Vizsgakurzus esetén csak a vizsga eredménye tszami

A dolgozatok tovabbi értékelési szempontjait Ithttg://mti.kvk.uni-obuda.hu/node/1&idalon.
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